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200mVv 190. 00mV 189. 73~190. 27mV 190. 02mV =y
2v 1. 9000V 1.8973~1.9027V 1. 90002V G
=+ (0. 1%+8)

DCV 20V 19. 000V 18.973~19. 027V 18. 998V &
200V 190. 00V 189. 73~190. 27V 189. 92v &
1000V 1000. OV + (0. 15%+8) 997. 7~1002. 3V 1000. 2V Ty

A 1.9000V/1KHZ 1.8808~1. 9192V 1. 8993V Gk
20V 19. 000V/1KHZ + (0. 8%+40) 18. 808~19. 192V 18. 996V Ty

ACV
200V 190. 00V/60HZ 188. 08~191. 92V 189. 92V G
1000V 1000. 0V/60HZ + (1. 5%+40) 981.0~1019. OV 1000. 5V Ty

A 2V 60Hz Offset 2V 0 : 2.7819~2. 8749V 2. 8290V s
AC+DC — 4+ (1. 4%+65
20V 3.9V 6OH§V0ffset 4. 480~4. 740V 4. 635V ok
200uA 190. 00uA/60HZ 187. 95~192. 05uA 190. 02uA s
2000uA 1900. OuA/60HZ 1879. 5~1920. 5uA 1899. 9uA s
+ (1%+15)

ACA 20mA 19. 000mA/60HZ 18. 795~19. 205mA 18. 998mA s

200mA 190. 00mA/60HZ 187. 95~192. 05mA 189. 96mA s

10A 10. 000A/60HZ + (2%+20) 9. 780~10. 220A 10. 0024 s

200uA 190. 00uA 189. 42~190. 58uA 190. 02uA s

2000uA 1900. OuA 1894. 2~1905. SuA 1900. OuA s
+ (0. 2%+20)

DCA 20mA 19. 000mA 18. 942~19. 058mA 18. 996mA G
200mA 190. 00mA 189. 42~190. 58mA 189. 998mA G
10A 10. 000A + (0. 8%+30) 9.890~10. 110A 9. 9984 G
200Q 190. 00Q 188.85~191. 15Q 190. 02Q G
2kQ 1. 9000KQ + (0. 5%+20) 1.8885~1.9115KQ 1.9001KQ G

o 20kQ 19. 000KQ 18.885~19. 115KQ 18. 999KQ G
200kQ 190. 00KQ + (1%+20) 187.90~192. 10KQ 189. 96KQ Gk
2MQ 1. 9000MQ + (1%+40) 1.8770~1. 9230MQ 1. 8992MQ Gk
20MQ 19. 000MQ + (1. 5%+40) 18. 675~19. 325MQ 18. 989MQ Gk
20nF 19. 000nF 18. 695~19. 305nF 18. 995nF g
200nF 190. 00nF + (1. 5%+20) 186. 95~193. 05nF 189. 89nF G

2uF 1. 9000uF 1.8695~1. 9305uF @@@ﬂlﬂ] %ﬁ/j{
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20uF 19. 000uF 18. 675~19. 325uF /@9 OuF 4%5%
+ (1. 5%+40) :;g -
200uF 190. 00uF 186. 75~193. 25uF \ '8:.5%5&.4. mﬁ@w
2mF 1. 9000mF + (5%+20) 1.8030~1. 9970mF \@5&5’&33 fﬂ %
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20Hz 19. 000HZ/300mV 34. 966~35. 034H7 35. 00017 o
200H 190. 00HZ/300mV 349. 66~350. 34H7 349. 9917 L
2KkHz 1. 9000KHZ,/300mV 3. 4966~3. 5034KHZ 3. 5001KHZ B
HZ 20KHz 19. 000KHZ,/300mV + (0. 1%+15) 34. 966~ 35. 034KHZ 34. 999KHZ &%
200kHz 190. 00KHZ/300mV 349. 66~350. 34KHZ 350. 00KHZ B
2MHz 1. 9000MHZ,/300mV 3. 4966~3. 5034MHZ 3. 4999MHZ B
20MH 19. 000MHZ,/500mV 34. 966~ 35. 034MHZ 35. 001MHZ B
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